
6 . 1  Kesimpulan 

Dari h a s i l  

d i s i m p u l k a n  

BAB IV 

KESIMPULAN 

perancangan dan pengukuran maka dapat 

1 .  Dari percobaan pemancar s i n y a l  FM,  ternyata pada 

I n i  menunjukan yang b a i k .  penerima di dapatkan hasil  

bahwa penguat daya untuk FM broadcast cukup d i k e r j a k a n  

pada penguat k e l a s  C ,  karena s i n y a l  RF FM tidak membawa 

informasi d a l a m  bentuk perubahan a m p l i t u d o  sehingga 

tidak memer lukan penguat dengan l i n i e r i t a s  yang besar. 

2 .  H a s i l  pengukuran penguat daya yang d i b u a t  tidak sama 

dengan yang d i r e n c a n a k a n ,  diantaranya daya output hanya 

d i d a p a t  1 1  W a t t  dari 0 Watt yang direncanakan pada 

masukan 50 mWatt.  Bandwidth penguat yang d i d a p a t  

k e c i l  0 , 5  MHz d a r i  4  MHz yang d i r e n c a n a k a n ,  

l e b i h  

3 .  Respon perubahan daya output dari penguat terhadap 

perubahan f r e k u e n s i ,  s a n g a t  c u r a m .  Hal  i n i  disebabkan 

karena tiap t i n g k a t  penguat ( t i a p  rangkaian tuning )  

d i t a l a  pada frekuensi tengah yang sama (synchoronous 

tuned)  seperti yang d i r e n c a n a k a n .  

4 .  E f i s i e n s i  t o t a l  sistem d i d a p a t  a d a l a h  4 8 , 7  %  d a r i  65 % 

yang d i r e n c a n a k a n .  Hal i n i  menyangkut keadaan mismatch 

yang t e r j a d i  serta k  emampuan t r a n s i s t o r  i t u  sendiri 

d a l a m  mengubah daya dc menjadi daya ,  
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2N3961 CASE 79 
(10-39) 

203553 

··CASE 24 
(10.102) 

2N3961 

··CASE 36 
(10.60) 

203375 

203632 

Cell«tr «ct«dt 

felt tented t¢ c 
nd fwd 

(ell@tor isl«td ft c 
and std el«willy 

2NJJ 7 5 (SILICON)\ 2N3553 2N3632 
NPN silicon RF Power transistors, optimized for 

large-signal power amplifier and driver applications to 
400MHz, provide wide choice of power levels and guar­ 
anteed safe operating areas. 

MAXIMUM RATINGS 

Rating Symbol 2N3375 2N3553 2\N3632 2N3961 Unit 

Collector-Emitter Volte 
'co 40 yd 

Collector-Base Volte 'cs 6$ Yd¢ 

Emitter-Bae Volt 'rs 4.0 vdc 

Coll«tor Current 'e 1.5 1.0 3.0 1.0 Ade 

Toul pvt« Dtstpato @T, • 2€ % 1.4 7.0 2 10 watts 

Derate above 2$C 66. 4 40 1J1 $1.2 maw€ 

Operating snd Stars« Jnetion 
','% 

-6$ to +200 c 

Temperature fRA 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (1, ·ncvwrww-w wn 
,--------------------....----- ...... ---.---...,..----,• 

Cr tristie 

OF CHARACTERISTICS 

Symbol Mr Unit 

Collector +letttr ttlg Volt« "'token) 
. vde 

( ' · 1 ma .  ' , · 1  20317. 2N1$91. 1N42 40 . 

(',·40 mAae. 1 , · 0  2N41 40 . 

fitter+DA Br«Ah down Vol t "to ¥de 

, · 0. mA«. t ·  61 4.0 e·0 . 1me.  ' · o 1  2N111$, 2N1$9 4.0 
. 

la· t . omAa.  ' · o  2N96I 4.0 . 

Collector Cutoff Crrt 'co 
d 

" e e · o v a« . 1 , · 0  20111$, 2N1111 0.1  

1N611 0.1 

Colt«ctr Ctt Ct«t cc 
de 

e t · o v a« ,  'agn 1.$ v«e. T, ·1orc 
$.0 1NT$, 11$$J 

NJ61 10 

" e e v ade ,  'scan 1. vae 1N11$, 1119 . 1 .0 

1N612 . $.4 

Collect@t Ctott Ct t 'cso 
A 

es· v«. t · .  T , · m c  N4I . 4.4 

" e % · «  v« . 1 , ·o  61411 . 0.$ 

1N44t . t.4 

« ttr Cwt8tf Ctr« 
'so 

A. 

" % · t . o v « .  ta · o  N11$, 11111 . 0.l  

1 N 1  0d  14 
, 

fvd tr 4«t it r ( figure4 4a.d4], 
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2N3375, 2N3553, 2N3632, 2N3961 (cootned) 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continue) 

OM CHARACT(RI$TICS 

• mbel Ut 

DC Cart«n Ca 
re 

. 

the·@«Ax. 'ee·4.¢ve 11$, 1N11$1, 4 1d . . 

le·1 .@A«.  'ee·.¢ v«e Nut 4. . . 

C el l«w e t  drat l« ltd. 'ct ·- le · @ «de ,  I , · ¢ made )  201$4$ . . t.¢ 

tt ·so Ade, ',· 1o «ae 017, 4 . . ,., 

a.+«ttr turd WtA. 'srtud 
re 

(le · 1 . @ A .  ',·$.¢44) NM1 . . t.$ 

• 
DYAMC CHARACTERISTICS 

Cert+Cai .cwt t 

' 
MN 

( l · 1 mA ,  'et · 4  v«, t • 1@ MM) 20141, N41 . ... . 

tt · 1 o m A« .  et·4 v«, t • 1@ MM) 201311$ . ... 

2NJ611 . 40¢ 

Output Cp tee c .. pr 
'e%· v«e. A · 0 t · 1 0 u  %l 4.0 to 

('es·ov«. 1 , · 0 ,  1 · 1 00 u  20311$, 1NJ$ . 4. 10 
2N61 4 10 

FUNCTIONAL TESTS 
217% 
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2N3375, 2N3553, 2N3632, 2N3961 (continued) 

resr cIRCuITS 

203175 

FIGURE 7 -- 1Q MHt 
• 

FIGURE 4 - 40 MHz 

4El% 4 Ar let04/4l%. 
lg.let6 4 A leg4.0,/14l. 

2031$1 

FIGURE 9 -  175 MHz 
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tr l 6.  14 ArG /410_ile 
lplw 6. 14 Ar e 1 4 4 0 , le 
t J w # 4  4  Art 2 1 $ , 4  
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MF314 •  MRF314A 

£L(CIRICAL CHARACTERISTICS t e + o w  st [_ c ... _ 
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MRF314 • MRF314A 

TYPICAL PERFORMANCE CURVES 
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MRF314 • MRF314A 

• 

0  

'  20. 44. 

0.0 0 0.4$ 
o Lo49 

@ vii@cro Cotrn@r 
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10o 0 ;  7  
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s' ,,,. 

1s.0 ,« 
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• 4 .«4 " 
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